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	Производитель	STMicroelectronics
	Описание	Sensitive Gate Triacs
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	Формат / Размер файла	PDF / 449 Кб
	Язык документа	английский
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	Купить BTB04 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.23 до 326 741 ₽
47 предложений от 23 поставщиков
Транзистор: N-MOSFET; WMOSTM M3; полевой; 800В; 6,8А; 26Вт; TO220F


	Берёзка Электронные Компоненты
Россия
	CF-0,25 6,2 кОм 5% (L-KLS6-CF-1
	от 0.23 ₽	Купить
	ICdarom.ru
Россия
	CF-0,25 1,3к Ом 5%
KLS Electronic	от 0.25 ₽	Купить
	Кремний
Россия и страны СНГ
	XC6VSX315T-L1FF1759C
Xilinx	326 741 ₽	Купить
	TradeElectronics
Россия
	BTB04-600SLPBFREE
STMicroelectronics	по запросу	Купить





Модельный ряд для этого даташита
BTA04
	BTA04-400A BTA04-400T BTA04-600D BTA04-600T BTA04-700S BTA04-700T

BTB04
	BTB04-400D BTB04-400T BTB04-600S BTB04-600T


Текстовая версия документа
BTA04 T/D/S/A BTB04 T/D/S/A Fig. 1:
Maximum RMS power dissipation versus
Fig. 2:
Correlation between maximum RMS power RMS on-state current (F = 50Hz).(Curves are cut dissipation and maximum allowable temperature off by (dI/dt)c limitation) (Tamb and Tcase) for different thermal resistances heatsink + contact (BTA).
Fig. 3:
Correlation between maximum RMS power
Fig. 4:
RMS on-state current versus case temper- dissipation and maximum allowable temperature ature. (Tamb and Tcase) for different thermal resistances heatsink + contact (BTB).
Fig. 5:
Relative variation of thermal impedance
Fig. 6:
Relative variation of gate trigger current versus pulse duration. and holding current versus junction temperature.
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Хотите получать уведомления о выходе новых материалов на сайте?
Подпишитесь на рассылку!
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